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摘要(译)

本发明公开了一种OELD像素电路、显示装置及控制方法，该OELD像素
电路包括：有机发光二极管、驱动晶体管，漏极与有机发光二极管连
接；第一开关单元，用于在发光阶段输出电源信号到所述驱动晶体管的
源极；第二开关单元，用于在当前扫描阶段输出数据信号到所述驱动晶
体管的栅极；包括电容结构的补偿单元；所述OLED像素电路还包括：充
电控制单元，用于在充电阶段输出充电信号到所述电容结构，为所述电
容结构充电，使得所述电容结构能够在发光阶段维持所述驱动晶体管的
栅极电压，所述充电信号的电压值大于所述数据信号的实际电压值。本
发明提高了驱动电路设计的灵活性，确保了阈值电压补偿的正常进行。
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